
碳化硅晶片供不应求

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

碳化硅晶片供不应求

以矽（Si）砷化摰（GaAs）p捍�淼腜硙q半\�氃材料的高速v|展，推R樟宋��庸鈻�蛹紙S的迅猛v|展。然而受材

料性能所限，��些材料堼成的器件大都只能在以下的q眛熬诚鹿ぷ鳎�荒躰�足s�鷸�蛹紙S\高nǜ邩;高X右约

翱箯;射等提出的新要求。以氮化摰（GaN）和碳化矽（Sic）p捍�淼牡谌��隲�氃材料，具有禁^6[於却骴蚀〇

鸛4高q盶�率大桘子橗和漂移速度高介桘常ex小抗�;射能力_7化[xzi定性好等sh特的特性，在光榦示光存Q2光探n,

等光桘子器件和高nǜ邩;大功率桘子等微桘子器件��域有^銜实腶捎们熬啊１恚禾蓟��⊿ic）和矽（Si）砷化

摰（GaAs）技圫S胑x\比屒料O喸矗篊ree公司}舱網�外\SiC的研究始於上世}六十年代初，八十年代中期，美W�海幫

和宇航局��北卡�匫唥州大[x|=��了晪v|SiC材料和器件的合同，N&促成在987年建立了\�晙研究SiC半\�氃的Cree公司

。同fB，枿著堼造SiC器件的工呡如栤子注入氧化kP姆接夬和肖特基接夬反a蓶庾涌虈U等取得重大�2展，促成

了SiC器件和zM氃桘路的快速v|展。目前，多z.高性能的SiC基半\�氃器件已被成功研堼，但高昂的SiC晶片P�瘢

�蓀簎"imv|展的瓶�8，市X4急需新的技圫�2步以[鎠䦃從；�鷘"，降低成本，n�足急R囋鰰w的市X4需求。

SiC具有��大的禁^6[於龋瑘�傻钠骷�梢詎�足在K到Kh澕�鹿ぷ鞯男枰#�诤娇蘸教�絥,核能晪v|石油和地q

睌}井勘探汽幨v|R誮_等高nê涂箯;射��域具有重要a捎茫�邩;高功率的SiC器件在桘力通信和高清度桘墫��域也

有重要的a捎们熬啊��：SiC器件成本分析屒料O喸矗篩oleDeveloppementGaN在高�;和高n玥澕�履躖 激v|呁光
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，GaN半\�氃器件在光桘子器件��域有^銜实腶捎们熬啊Ｄ壳埃�毡久繵�等W�家}�}��2行a捎渺墩彰鞯腉aN基白光LED

的u"im晪v|，��uk於年-年取代白q緌群腿展鈗龋琝�引起新的照明革命。

碳化硅晶片

LEDu"im一般按照材料堼P櫨�瑘齈櫰骷�鈭輦�a捎梅謕荷现邢掠危�渲猩嫌魏椭杏问堑湫偷募紙S或屒本密集u"im

，某些t皗兰紙S栥度iu大工呡精度要求iu高，\技圫和�-P櫟囊缹鬷u_7，而下游的封堓和a捎檬蠿4壁X睾艿停琝l

於R轗彰芗�蛈"im。塷底材料是LED照明的基y�，也是外延生晈的基y�，不同的塷底材料需要不同的外延生晈技圫

，又在一定程度上影��到晶片加工和器件封堓。

目前，能用於批量生u"高亮度GaN基v|光和�3射二iu氃的塷底材料P庞袇蚚鍪�ˋlO）和SiC塷底，由於呁[鍪�

ˋlO）晶氃具有良好的高n珃i定性和j_械力[x性能，生u"技圫��p撼墒欤��襊�癖阋耍瑂�谑莂捎米頿篰惴旱

膲o底材料。SiC作p簤o底材料a捎玫腲惴撼潭萈糯戊秴蚚鍪�瑐�呁[鍪�ˋlO）塷底材料相比，SiC具有高的q盶�率

，晶格常ex和q迸騺9O耬x��GaN材料更p航咏��歉�硐氲膲o底材料，但SiC晶片十分昂尨，晶氃岅量l捰蠥lO那

灱好，加工性能也比��差。目前，W�枦和中W�大杧的主要^嗌逃玫氖茿lO塷底，全球最大的生u"企im是日本日N灮

痆x，大杧的^葧�三安也是��P�技圫，已}摫葟�成熟。以SiCp簤o底的，目前P庞忻繵�Cree在生u"，碳化硅晶片供不应

求的GaNv|光器件是市X4上性能最好的，但Cree在怤去十年中一直l捰谐晒�档统杀荆琠災硓.角度上限制了SiC

行im的v|展。W�：以AlO和SiCp簤o底的LED晶片碳化矽晶片的生u"由於SiC硬度高耐高nǎ�诔�酉聳阋陨�扇蹥裕

�觪钡�400°C左右就g�f�冿，因而栥以象一般晶氃那j#通怤籽晶在熔氃中的}槁�鷷wO唸齈橴�В�蠖郼∮胒�冿

法嫇籽晶直接在碳化矽蒸汽中生晈，比矽砷化摰等P硙q半\�氃材料的堼P櫪�愕枚唷�

供不应求

目前，全球只有少ex的研究j_i撕蚟嗌萄衯|出了碳化矽晶氃生晈和加工技圫，[鎠�縰"的公司只有家，

以CreeII-VIDowCorningp捍�淼娜�颐繵�企im合��OTd诹巳�颍ヒ陨系氖蠿4份楳，N炛拗徽�%，kP洲占%。中W�大

杧P庞刑旄籷睎�毓�%的北京天科合怲有u"im化能力，山gq大[x的[鏆W室可以生晈出碳化矽晶片，但l捰袎從；�

鷘"能力。

SiC晶片的高技圫壁X兀琝�致SiC晶片P�窬痈卟幌拢�杂⒋缇�琾豪��壳癨�桘型P�翊髛�在-美元/片，半}U}阈秃
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头莇{栜型的P�窀�摺�iC晶片��目的投屒N&不大，比如�,片/年的投屒，美W�Cree公司大概需要投屒Q�美元，天

科合怲投屒�,片/年的晶片u"能，只需要}�,�,人民^c。d诜╓�娍查公司YoleDeveloppement的屒料，在SiC晶片包

括LED元件用晶片在Qg，Cree}�占整氃市X4的％，_灩β试<�镁�琌喛矗�輼M更是高怲～％。

微管是SiC中的晶氃缺陷，碳化硅晶片供不应求不P舋�n�少每一晶片可出u"的桘子器件P�ex，悇g�\桘子器件的性能造

成尃面影��。在SiC晶氃生晈技圫v|展到能_沟紫��⒐苋毕葜�埃�骔�片二iu氃和晶晿管之榐的大功率桘力桘

子器件栥以用SiCO唸�臁�

目前主流的高品岅英寸晶片P�駊�0�,～�,日元，德W�SiCrystal在年上市的英寸晶片，P�窕�驹趧,日元左右。

日本新日�5的SiC晶片在年月批量上市，北京天科合怲也在晪始供a捎⒋鏗/H\�桘型SiC晶片，但品岅上尚不及kP

美^嗌獭�ree��uk於～年晪始供a芍盻憁m（英寸）的SiC晶片，mm是s�惺褂肧i底板的功率半\�氃量u"所用尺寸，

很多元器件^嗌桃G蠊゛蓯�z.口_懙腟iC底板。

如果\�成品率假定p海ィ�⒋绲装蹇蓅r得大}�,P�mm墜方的晶片，而英寸底板RG可望sr得,00P�左右。W�：大直_慡iC晶

片的出s⺈�：SiC二iu氃的P�馶�下降d诜╓�YoleDeveloppemen公司的娍查，年SiC功率半\�氃的市X4墢模p�,�,美元，

在功率半\�氃市X4所占的比率只有%。妑公司��n,，市X4\�_災陼嬍即蠓�鰰w，年SiC功率半\�氃全球市X4墢模\�超

怤Q�美元，相uv於同期功率半\�氃市X4的%。W�：SiC功率半\�氃的市X4墢模d舸髮橇螼喸矗篩oleDeveloppement主要^

嗌獭C繵�Cree公司上世}九十年代，美W�Cree公司SiC晶片[鎠�縰"，目前u"量p簞,片，占全球u"量的8%。除晶片外

，公司悇向市X4提供c∮肧iC塷底的LED晶片LED的照明器材LED的背光源，晪曑桘源器件射�;/q!}跂�骷�鹊取�

年，Cree公司年收入怲到Q�美元，同比%的增晈，其中LEDu"品挿售收入p篞�美元，占~=收入的%。

Cree日前宣OH，娍升年第季g���年度(年~月)尅R贅�n,，收入_炘�葮�n,的1.3Q�美元增加p篞�美元。Cree首席W餍泄

貱huckSwoboda表示，照明用LED元件需求f⑼�约皷�瓷錁;u"品挿售上的增晈，抵消了手j_和汽幨需求降低而\�

致LED晶片和元件挿售下降的影��。以年月日股P鵳夯鵱枺珻ree在年市盈率p罕叮瑯o示市X4\公司所哢行im前景的

看好。W�：Cree公司近年股P�逺鈱橇螼喸矗篩ahooFinance二公司碳化矽晶片v|展中W�大杧第三代半\�氃材料v|展SiC

晶片生u"的高�;高功率抗�;射耐高nǖ陌隲�氃器件可使用在航空航太圼星雷怲q!}跂�▕

等W�防��域，因此W�外的SiC晶片技圫\中W�大杧[嫘蟹鈸枴Ｄ壳埃�⒋缬⒋绲腟iC塷底及外延材料已}撋唐坊���

谘芯康闹貫奘怯⒋鏢iC塷底的堼P櫦紙S以及大面zM低位元元�/密度的SiC外延技圫。

中科院半\�氃所可小批量提供AlGaN/GaNHEM}Pi瞬牧希瑢菉
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u"im部所研堼出了GaN呁光LEDj#管，但v|光亮度��低。年月，中科院物理所��天富q睎�珜亲庸�旧虾�/合怲投

屒管理有限公司新加坡吉星呁光科技有限公司，共同�-立北京天科合怲呁光半\�氃有限公司，成p捍髺x第一家致

力於SiC晶片研v|生u"和挿售的公司，其中天富q睎�庸�旧虾�/合怲持股%。

年，天科合怲�-��堼造出具有自主知媂u"k

的SiC晶氃生晈r�，年月建立了大杧第一h澩暾�腳炃懈钛心サ交痆xj_械b斯獾腟iC晶片中奻生u"}冢�暝鲁鰎�了第

一枚SiC晶胚，年月下旬，初步具P櫫伺�可鷘"英寸H/H\�桘型SiC晶片的能力，晪始了商im化的�2程。技圫自行

研v|堼造了SiC晶氃生晈的�-P櫍耗壳耙延傻谝淮鷙|展到第四代，各��S胑x均怲到W�枦先�2水n枴Ｍ琭B，天科合怲

的生晈r�不用做任何改造，可生u"-英寸等不同直_懙木�裕琎*於W�外同行的生晈r�只能生u"同等墢格晶氃的限制；

自行研v|了SiCU��鷷w的曑搖技圫：SiC晶氃生晈S@的最佳nǘ萵ǘ忍荻燃熬玿嚎刂茒縶缽�l#流量和l#X拥膠i定

保持以及籽晶和原料的特殊哢理，晶片岅量符合W�枦j�n枺蛔孕醒衯|了SiC晶片加工工呡：恱取恑uvz.榐粒度}�配的

磨料和加工�-P橭喦懈钛心�斯馇逑春头鈭莸墓�荩�箄"品怲到了“晪用”的水n枴��：SiC晶片生u"工呡流程_

災壳皉纋量矗�炜坪蠍T英寸H/H\�桘型SiC晶片已基本成熟，公司正致力於、英寸SiC晶片的研堼晪v|。

未O單迥辏琝�形成�,片SiC晶片的年u"量，成p喝�騍iC晶片的主要供a缮蹋�12年[鎠�蠿4OT有楳%。im~>��n,表：

天科合怲SiC晶片��目im~>��n,SiC作p簐|展中的第三代半\�氃材料，Q�管目前全球市X4z鰎-的aKR馕碠哖�竦牟≧蘸

凸�镜膙|展都存在一定的不x憾ㄐ裕��襊�看好其^銜实腶捎们熬埃琝�持~尭鷰d公司u"量新u"品的突破，期待公

司成p褐蠾�大杧的Cree。碳化硅晶片供不应求而由于一些特殊方面的应用，国外碳化硅生产企业对中国进行禁运

，而碳化硅晶体巨大的技术壁垒又导致中国国内到目前为止仍没有企业能够生产，因此，国内下游企业和研究

机构都在等米下锅。

而由于一些特殊方面的应用，国外碳化硅生产企业对中国进行禁运，而碳化硅晶体巨大的技术壁垒又导致中国

国内到目前为止仍没有企业能够生产，因此，国内下游企业和研究机构都在等米下锅。碳化硅晶片在通讯领域

具有广阔的运用前景，能让高清晰电视发射器提供更清晰的信号和图像;也可以用在喷气和汽车引擎中，监测电

机运转。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/j6OyTanHuawFmkF.html
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